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Veranlassende Stelle: IS/LSPB H.Pfister (Ä-Nr. 489)
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Durchführungsentscheid:

V~rt~il~r :
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SPE 10-14
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3E61-1395-1 (TRG 5606-1/2),TRG6008)ER 56

Ä'n deru ngsanweis ung
~--------~~----~------lNr. -132/611

Datum:JS/TB Betr:
t,

fI

Veranlassende Stelle: IS/LSPB H. Pfister (Ä-Nr. 489)

Ud. ~:nderunglGrund
l
DurchführungNr.

3 Sammelkarte :

Folgende Bauteile 'kommen neu hinzu:

1 HF-Schalttraneist.
1

WN 5121"" (2022)
WN 5121./ (0518)
WN 5121'" (0526)
WN 5121 r (0518)
WN 5121 / (0526)
'RN 5121 / (0526)
WN 5121/ (0526)
WN 5121./ (0526)
WN 5121/' (1018)

WN 5457<'" (1516)
WN 5457'- (02-0526)
WN 5457 r (02-1026)
WN 5457", (01-0518)
WN 5457 / (01-1018)

WN 5444~--

WN 5444;-
.~

)

•

D12/0 ••• 4 5
D13/0••• 4 5
D14/0 ••• 4 5
D15 1
D16/0••• 4 5

T12 ,
T13

C9/0••• 4 5
C10/0 ••• 4 5
C11/0••• 4 5
C12 1

R32/0••• 4 5
R33/0 ••• 4 5
R34/0••• 4 5
R35/0• •• 4 5
R36/0 ••• 4 5
R37 1
R38 1
R39 1
R40 1

Germaniumdiode
11

11

"
"

KF-Kondensator
"
"
"

Schichtwiderst.
"
"
"
"
"
"'. '"
"

L8011
L8011
L8011
L8011
L8011

A30
A30

200/5/125
160/5/125
160/5/125
500/5/125

5k/2/2
5k/2/2

16k/2/2
2k/2/2
2k/2/2
5k/2/2

,'''' 5k/2/2
40k/2/2
10k/2/2

WN 5377"
WN 5377/"
WN 5377';
WN 5377

(2016)
(0518)
(0518)
(0518)

11
"

Schichtwiderst,
"

WN 5121- (2022)
WN 5121"; (1722)
WN 5121/' (2Q22)
WN 5121"'" (2022)

in: l!JO WN 5444 /'
in: B WN 5440 /

(2022)
(1722)
(1722 )
(2022)

WN 5121
WN 5121
WN 5121
WN 5121

WN 5442
WN 5444

16k/2/2
40k/2/2
10k/2/2
5k/2/2

OC 76
A15

5k/2/2
25k/2/2
40k/2/2

4k/2/2

Folgende Bauteile ändern sich:

T4/0••• 4 5 Schalt transistor
T5/0••• 4 5 "

R9/0 •••4 5
R10/0 ••• 4 5
R11/0 ••• 4 5
R12/0••• 4 5

in:

R9/0••• 4 5 Schichtwiderst.
R10/0 ••• 4 5 "
R11/0 • •• 4 5 "
R12/0 ••• 4 5 "

Durchführungsen tscheid:

JSIFLE üb~r JS/BFL JS/ME JSIVL JS/AJ
o V~rt~i/~r:
co IS/LSPB JS/GPR JSIKE JSIVE rS/TS
~t--------+----~---+c----t-----+---_.L.-__--J._---f
~ ~\\,j
: Weber .1'\ {
> B~arb~i '~'i T~/. 4929

,
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Veranlassende Stelle: rS/LSPB H.Ptister (Ä-Nr. 489)

~~~. Ä'nderung, Grund, Durchführung

Folgende Drahtztige enttallent

5

30 ws Z1b - i7
31 sw Z2b - i15
32 br Z3b . i23
33 re Z4b - i31
34 brge Z5b - i39

Änderungsgrundt Erhöhung der Betriebssicherheit
.

6 Dieee Änderung ist bei allen DFG • Rechnern durchzutUhren, ereite
durchgerUhrt beim 0 - CD - und Ferno - Reohner.

7 Bisher gUltige Unterlagen: Sk Bl.1
Sz
Ms
Lp

Aueg. 0

Ausg. b
Ausg. b
Aueg. a

Durchführungsentscheid:

JSIFLE üb~r JSIBFL JSIME JSIVL JSIAJ

> B~arb~it~fi T~/. 4929

.,Weber

o V~r'~;I,u: I0:' rB/LSPB JSIGPR JSIKE JSIVE rS/TS
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